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Bir bipolar npn tranzistor icin
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Ve = sabit cikis Ozegrileri yardimyvla Gelistirilmis Ebers-Moll modelinde Early olayini
modellemek iizere ongorillen Mr Early carpanimi ve BC jonksiyonu mc kapasite
gradyan faktortiniin nasil belirlenebilecegini arastiriniz, bunun icin ilgili bagintilar:
yazarak bir yontem 6neriniz.

Olcii sonucu elde edilmis olan Vee = sabit cikis 6zegrisi Sekil-1'de, aym1 kutuplama
gerilimi icin elde edilen yee-Vee degisimi de Sekil-2’de gosterilmistir. Bu
karakteristiklere iliskin niimerik degerler de Tablo-1'de verilmistir. Verilerden ve
onerdiginiz yontemden yararlanarak, olcii bliytikliikleri verilen npn tranzistor icin Mr
Early carpanim ve me kapasite gradyan faktoriinti belirleyiniz.
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Sekil-1. Olciim yoluyla elde edilen Vee = sabit cikis 6zegrisi



yoe (mho)
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Sekil-2. Olciim yoluyla elde edilen yoe-Vce degisimi



